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低功率射頻電機測試報告 
 

 

受理日期 ：107 年 07 月 16 日 

完成日期 ：107 年 08 月 13 日 

報告號碼 ：18-07-RBF-013 

實驗室名稱 ：財團法人台灣電子檢驗中心電磁相容試驗二部 

實驗室地址 ：新北市林口區頂福里 5 鄰 34 號 

實驗室電話 ：02-26023052 

認可編號及範圍 ：2628(9KHz- 40GHz) 

認可證書有效期限 ：107 年 10 月 08 日 

申請廠商 ：台灣歐姆龍股份有限公司 

申請廠商地址 ：台北市松山區復興北路 363 號 6 樓 

製造廠商 ：OMRON Corporation 

器材名稱 ：RFID System(UHF)  

廠牌 ：OMRON 

型號 ：V780-HMD68-EIP-TW 

發射功率(電場強度) ：26.49dBm  

工作頻率及調變方式 ：922 ~ 928 MHz，FHSS，10CH 

天線規格 ：廠牌：OMRON ； 型號：V780-HMD68-ETN-TW ； Gain：8 dBi 

備註 ： 1. 本測試報告僅對受測之樣品負責。 

  2. 非經本中心同意，測試報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外） 

  3. 本產品所適用之規範修訂日期 107 年 01 月 10 日。 

接續下頁 
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項次 測試項目 適用規範章節 測試結果 量測設備 判定 

1 場強輻射 低功率射頻電機技術規範4.8.1.3節、2.8

節 

請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

4.5節 

請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

4.3節 

合格 

2 電源線傳導干擾 低功率射頻電機技術規範2.3節 

 

請參閱測試報

告17-06-RBF-

042之5.4節 

請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

5.6節 

合格 

3 天線增益之要求 低功率射頻電機技術規範4.8.1.1節(2)、

4.8.1.2節 

請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

6.2節 

---- 
合格 

4 發射頻寬 低功率射頻電機技術規範4.8.1.4節

(1)(A)、4.8.1.4節(1)(B) 

請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

7.4節 

請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

7.3節 

合格 

5 輸出峰值功率 低功率射頻電機技術規範4.8.1.1節 請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

8.4節 

請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

8.3節 

合格 

6 開放頻帶邊緣之發射 低功率射頻電機技術規範4.8.1.3節 請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

9.4節 

請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

9.3節 

合格 

7 功率密度 低功率射頻電機技術規範4.8.1.4節(2)(B) 請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

10.4節 

請參閱測試報

告17-06-RBF-

042之10.3節 

合格 

8 跳頻系統使用頻道數 低功率射頻電機技術規範4.8.1.4節(1)(B) 請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

11.4節 

請參閱測試報

告17-06-RBF-

042之11.3節 

合格 

9 跳頻系統頻道間隔 低功率射頻電機技術規範4.8.1.4節(1)(B) 請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

12.4節 

請參閱測試報

告17-06-RBF-

042之12.3節 

合格 

10 跳頻系統週期內之頻 

道佔用時間 

低功率射頻電機技術規範4.8.1.4節(1)(C) 請參閱測試

報告17-06-

RBF-042之

13.4節 

請參閱測試報

告17-06-RBF-

042之13.3節 

合格 

 

報告簽署人： 量測員：  



ETC Report No. : 18-07-RBF-013  第3頁  共4頁 

 

1  一般資料 

1.1  產品描述 

a) 產品型態 ： RFID SYSTEM(UHF) 

b) 商標 ： OMRON 

c) 產品型號 ： V780-HMD68-EIP-TW 

d) 供應電源 ： AC110V 60Hz 

e) 系列產品聲明 ： 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同 

本產品系列機種(器材名稱：RFID System(UHF，廠牌： 

OMRON，型號：(V780-HMD68-EIP-TW)的技術規格及射頻

性能與原產品 (器材名稱： RFID System(UHF)，廠牌：

OMRON，型號：V780-HMD68-ETN-TW，審驗號碼：

CCAB17LP1930T5)相同，僅型號不同。 

 

1.2  產品特性 

此 裝 置 為 RFID System(UHF) ， 使 用 922-928MHz 頻 帶 ， 實 測 發 射 頻 率 為

922.751~927.251MHz共計10個頻道，頻道間隔為500kHz，採用跳頻展頻(Frequency 

Hopping Spread Spectrum)技術。實測主波發射功率為26.49 dBm or 445.656 mW。 

1.3  測試方法之依據 

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參

考EIA 603、ANSI、FCC/47 CFR/2.1046、2.1047、2.1049、2.1051、2.1053及2.1055之

檢驗法。 
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1.3  系列機種差異說明及測試判定 

（一）系列申請機種：: V780-HMD68-EIP-TW 

（二）原申請機種：V780-HMD68-ETN-TW 

（原證書號碼： CCAB17LP1930T5；測試報告號碼： 17-06-RBF-042） 

（三）判定依據： 

 □ 電路圖  □ 印刷電路板設計圖 ■ 機器本體 

 ■ 使用說明書 □ 型錄   ■ 系列差異聲明書 

（四）機種差異描述： 

       機 種 名 稱 

  

 評  估  項  目 

原申請機種 

V780-HMD68-ETN-TW 

系列機種 

V780-HMD68-EIP-TW 

電路設計 ○ ○ 

印刷電路板 ○ ○ 

使用元件、線材、模組、材料 ○ ○ 

使用元件位置、走線、結構 ○ ○ 

廠牌、型號、外觀 ○ X 

其他說明 詳如系列判定說明 

註：（1）完全一致請標示“Ο”。 

        （2）未完全一致請標示“×”，並於其他說明欄說明差異處。 

（五）系列判定說明： 

本次申請之系列機種與原申請機種僅型號變更其餘皆相同，其產品技術規
格及射頻性能皆完全一致，故判定不須再執行測試。 

 

（六）判定測試方式： 

（1）原測試機種：V780-HMD68-ETN-TW 

（2）免測機種：V780-HMD68-EIP-TW  

 


